
2С168К-1, 2С175К-1, 2С182К-1, 2С191К-1,
2С210К-1, 2С211К-1, 2С212К-1

Стабилитроны кремниевые, планарные, малой мощности,
импульсные. Преднаэ.начены для стабилизации постоянного и
импульсного номинального напряжения б,8 •.• 12 В в диапазоне
токов стабилизации от О, 1 до 2,94 мА (постоянного) и до
30 мА (импульсного), а также для ограничения импульсов
напряжения в герметизируемых интегральных микросхемах.
Бескорпусные, с гибкими выводами и защитным покрытием.
Тип стабилитрона и схема соединения электродов с выводами
приводятся на ярлыке, помещаемом в индивидуальную тару.

Масса стабилитрона не более 0,01 г.

2[1681<-1, 2[175К-1, 2[182К-1
2[191К-1; 2[210К-11 2[211К-1,

2[212К-1
15 1
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Эпектрические nараметрw
Напряжение стабилизации нони...альное
при /ст = 0,5 t.1A:

2С168К-1 , б, 8 В
2С175К_.. 1 . • • . .. • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . •• . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 5 В
2С 182К- 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . 8 , 2 В
2С19 1 К - 1 • . • . • . . .. • . . . . .. . . . • • • . • . . . . . • • • • • • . . . .. . . . . . • • • • . . . . • • 9, 1 В
2С210К-1 10 В
2С2 11 К -1 •• • • . . . • • . . • . • . . • . . • • • . . • • . • • . • • . . • • . • • . . . . • • • • • • • • • 11 В
2С212К- 1 . • . • . • . . . . • . . . . • • • . . . . . • • • . . . . • • . • • . . . • • . • • • • • • . • • • • 12 В
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Разброс напряжения стабилизации
при 1ст = 0,5 мА:

Т= +30 °С:
2С168К-1 6146 7, 14 В
2С175К-1 ······························:··············· 7, 13 7,88 В
2С 182К-1 ••. ••. . .. . . .. .. . . .. . . . . . . •. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 7,79 8,б 1 В
2С191К-1 .....•....... ,.................................. 8,65 9,56 В
2с21ок-1 9,5 10,5 в
2С211К-1 ····"········································· 10,45 .•. 11,55 В2С212К-1 .. ,............................................. 11,4... 12,б В

Т= -60 t'C:
2С 168К-1 :, . . • . . . . • . . . . . . . . . . .. . . • • . . . • . • . . • 6, 1 6..•7 , 14 В
2С 17 5К-1 . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . • .. . . б.б9 7,88 В
2С 182К-1 7 ,24 8,б 1 В
2С191К-1 8 •.•9,56 В
2С210К-1 8t7 .•. 10,5 В
2С211К-1 .......•...................................•.. 9,52 11,55 В
2С212К-1 10,38 12,б В

Т= +125 °С:
2С168К-1 6,46 •..7,49 В
2С175К-1 ··••···••···•·········•·•···············••···· 7, 13•..8,39 В
2С 182К-1 .• . . . .. . • .• . . . . . . . . . . . . • . . .. . . . . . . . . . . . .• . . . . 7, 7 9 ... 9,25 В
2С 19 1К-1 .. . . . . . . •. . . ... . . . . .. . . .. .. .. .••... .. .. . .. . 8,б5•.• 1О,32 В
2С210К-1 .........................•.....•..•....•.•.•.• 9,5 ... 11,44 В
2С211К-1 .....•....... 10,45..• 12,64 В
2С212К-1 11,4..• 13.79 В

Температурный коэффициент напряжения ста­
билизации при Т = -60 ... 125 °С, не более:

2С168К-1 ·········~·······················....................... 0,05%/СС
2С175К-1 0,065%/0С
2С 182К-1 •• .. • • • • .. • .• • • . • . .. . • • • • • • • • • •• • • • . • • • • • • • • .. • • • ••• • • • • О,О75 ~/о /--.С
2С 19 1 К-1 .. . . . . . . . ..• . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. . . . • . . • . • . . . . . . . . • . . . О,О8% /('С
2С210К-1 ..•..................•......................•....... О,09о/о/~С
2с211к-1, 2с212к-1 .......•••................•....•. о,о95%/0С

Временная нестабильность напряжения стаби-
лизации .••. •..••. .•... .. .... ...•. ..•..... .••..... ...•....•• ... . .•.••. ±1,5%
Постоянный обратный ток при U06p = 4,8 В
для 2С168К-1, U06p = 5,3 В для 2С175К-1,
U06p = 5,7 В для 2С182К-1, U0БР = б,4 В
для 2С191К-1, UоБР = 7 В для 2С210К-1,
иОБР = 1,1 в для 2с211к-1, и069 = 8,4 в
для 2С212К-1, не более .........•.. 50 мкА
Спектральная плотность напряжения шума
при lст = О, 1 мА, Лf = 20 Гц... 1 МГц, не более 30 мкВ/-viц
Дифференциальное сопротивление, не более:

при lст = О, 1 мА, Т = +25 °С........................ 1000 Ом
при lст :: 0,5 мА, Т = -60 и +25 °С............ 200 Ом
при /ст= 0,5 мА, Т= +125 °С 3000м

Общ-а11 емкость при U06P = О, 1 В, не более...... 15 пФ
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Преде11ьные эксn11уатационные дани"е

Минимальный ток стабилизации О, 1 мА
Максимальный постоянный ток стабилиэации1:

nри Т = -60 ...+35 °С:
2С 168К-1 . . . . . . . . . ..• •• . . . •• . • • • .•• . . . . . . . • . . . . .. . . .• . • 2, 94 мА
2С 17 5К-1 ,.......... 2,66 мА
2С182К-1 -........ 2,44 мА
2С 191К-1 .• . • . . . . .•• •. . .• •• .•• . • . ••• • . • ••• .• ••• •• •• 2, 2 мА
2С21'()К-1 2 мА
2С211К-1 ........•.......................••............ 1,8 мА
2С21 2К-1 . . • . . . . . . . • . . . . . . . .. . • • . . . •. .• .• • . . . •• . . .• . • . • 1,1 мА

1 В диапазоне температур оt<ружающей среды +35...+125 ·с допустимые
значения максимальных токов стабилизации снижаются линейно.

при Т=+125°С:
2С 168К-1 ························-···················· 0,88 мА2С175К-1 .....•••...•.•................................ 0"8 мА
2С 182К-1 .•.........•...•.... ........•..... ..•......... О, 7 З мА
2С 191К-1 .....•..•.... О,66 мА
2С210К-1 .•.•.•...•............•.......•.......•....... 0,6 мА
2С211К-1~ 2С212К-1 0,55 мА

. -

максимальным импульсный ток стабилизации
при fм ' 10 мкс:

Т = -60 ....+35 °С:
Q = 100 . . 30 мА
Q = 1 О ••• • •••••••••••••••••••••••••• ••• ••••••••• •••••••••• 1 О мА

Т = +125 °С:
Q = 100 •••••...•.••••.••.••••..••..•••...•..•.. ..•.••.... 1 О мА
Q = 10 5 мА

Рассеиваемая мощность':
при Т= -60 •••+35 °С 20 мВт
при Т= +125 °С •...•.....................•.........•.•... б,б мВт
при кратковремекной работе ,АО 100 ч)
7 = -60 ....+35 "С ....•...............•.................... 33 мВт

Тепловое сопротивление переход-среда........ 3 ·с/мВт
Температура окружаюа•tей среды ~............... -60 •..+125 °С

' В дмаааэоttе. темnератур окружающей среды +35•••+ 125 °С АОПусткмое
.. . vчачение рассеиваемом мощности снижается линеино.
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В режиме стабилизации напряжения стабилитрон должен
быть включен полярностью, обратной указанной на ярлыке.
Разрешается работа стабилитронов в режиме обратного сме­
щения до О, 7 Uст в течение 500 ч.

Изгиб выводов допускается не ближе 0,3 мм от защитного
nокрытмя на инструменте со скругленном краем. Растягиваю­
щая выводы сила не должна превышать 0,088 Н, отрывное
усилие в местах их присоединения 0,044 Н.

Пайка (сварка) выводое допускается на расстоянии 2,7 мм
от защитного покрытия. Температура кристалла н защитного
покрытия яри пайке не должна превышать +125 °С.

Допускается последовательное н параллельное соедине­
ние любого чмс11а стабилитронов.

а 100 2[168К-1
25 -= ---.2С182К-1

2[175К-1
20 Jo--+---+--~---( 2[ 191К-1

2[210К-1
15 2[211К-1

а= 1О ZC21гк-110~.._. ~--+_......_ _,_-. _ _.,.

5...--+---+--+---~~--1--~

020 ,о 60 во 100 120 т. 'с

1=+30°[
75-------~---r-[~1~91-+-K--1--+-.--..
60~ ~ 2С168К-1

ZC175K-1
45 t----+--1111 2[ 211К-1

2[212К-1
3о 2[182К-1
15 -- 2(210К-1 __.,.._..

0--------~0,5 1.0 1.5 2.0 /ст.мА
Зависимости максимально допусти- Зависим6сти дифференциального
мого импуль.сноrо обратного тока сопротивления от тока

от температуры
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